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Тезисы к докладу

В 90-х годах в рамках конверсии продукции оборонных предприятий из кремниевых отходов p-типного сырья нами впервые получен вторичный литой поликристаллический кремний (ВЛПК), пригодный для получения солнечных элементов (СЭ). Определен диапазон концентраций легирующей примеси, в пределах которого подвижность носителей заряда изменяется с образованием «ямы» подвижности, показано, что в результате водородной пассивации рекомбинационной активности зарядовых состояний обеспечивается приближение электрофизических параметров к таковым у монокремния, обнаружен максимум спектральной чувствительности СЭ на ВЛПК находящейся ближе других к максимуму солнечного излучения. Исследования поведения СЭ из ВЛПК на концентрированном солнечном излучении выявили диапазон интенсивности засветок (2-3 крат), в пределах которого у таких СЭ обнаруживается эффект сверхлинейного роста тока короткого замыкания от плотности падающего солнечного излучения [1 - 3].
Дальнейшие исследования оценки влияния температуры на некоторые свойства n+-p, n+-p-p+ и изотипных структур на основе ВЛПК выявили возможность существенного увеличения эффективности термоэлементов на их основе. Был обнаружен эффект переключения, т.е. изменение полярности напряженности и направления темнового тока, что объясняется попеременным превалированием генерации носителей тока разных знаков, который может быть положен в основу создания бесконтактных тепловольтаических генераторов переменного тока [4, 5].
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